Casilla de Correo 1698 - Correo Central

AMPLIFICADORES DE AUDIO
DE Hi Fl DE 15, 25, 40 y 100 WATTS

-

Se presentan varios amplificadores de
potencia de audio a transistores de silicio,
de 156 W, 25 W, 40 W y 100 W, algunos con
proteccion opcional o no contra corto-circui-
to de la salida; y también una fuente estabili-
zada con proteccion, para uno de los ampli-
ficadores de 40 W.

. Como puede observarse en las curvas
correspondientes, la deformacion es apenas
una fraccion de 1 % para lla potencia indi-
cada, y la respuesta de frecuencia es excelente.

TRANSISTORES FAPESA UTILIZADOS
BD 124 — BD 135 — BD 136 — BD 137 —
BD 138 —BD 139 — BD 140 —

BDY 20 — BDY 38

Lock-fit BC- 147 — BC 148 — BC 149 —
BC 157 — ‘BC 158 — BC 159

RADIO y AUDIO




@

CUADERNOS
TECNICOS

£ HPESH

AMPLIFICADOR

DE1S W

+
= é

25uF

o
"

kA A

Salvo que se indique
lo contrario, los re-
sistores pueden ser
de 0,26 W.
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Performance
Potencia de salida a f = 1 kHz; d,=1% 15.8 W
Impedancia de entrada 100 kQ
Sensibilidad (para P, = 15 w) 140 mv
Distorsion arménica total al comienzo del re-
corte (f = 1 kHz). 0.15 7
Intermodulacién V.6 %
Respuesta de frecuencia ( — 1 dB) 20 Hz a 90 kHz
i ' iz nom. 4 V
Tensidén de Alimentacion max. 45 V
Corriente de reposo de Colector del BD 124 40 mA

NOTA 1: Con el control de 1 k§2 (un peque-
no potenciometro pre-set FAPESA EQ97 AC/
1K), ajustar la tension del punto medio de
los transistores de salida al valor indicado en
el circuito (22,5 V).

NOTA 2: Los transistores de salida (BD 124)
deben ser montados en disipadores de calor
adecuados; por ejemplo, placa de aluminio
preferiblemente ennegrecido de 2 mm de es-
pesor y aproximadamente 75 cm? c/u., en
posicion vertical.
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CURVAS CARACTERISTICAS
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Salvo que se indique
lo contrario. los re-
sistores pueden ser
de 0.25 W,
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el circuito (22,5 V).
PERFOMANCE
Carga nominal

Potencia de*salida en
dtol‘ . f%yf= 1KH:z

Impedancia de entrada
Sensibilidad de salida (para 15W)

Deformacién arménica total en el
comienzo de recorte (f = 1KHz)

Intermodulacion

Suministro de tension

Corriente de reposo de colector

150K Ohm

NOTA 1: Conel control de 1 k§2 un pequeiic =~ NOTA 2: Los transistores de salida (BDY 38)
potenciometro pre-set FAPESA EO 97 AC/ deben ser montados en disipadores de calor
1K), ajusta: la tension del punto medio de  adecuados, por ejemplo, placa de aluminio
los transistores de salida al valor indicado en = ennegrecido de 2 mm de espesor y aproxima-

damente 100 cm? c/u, en posicidn vertical.

8 Ohm

Orientacion para el diseiio de la plaqueta

25 Watt

400 m

<0,15%
<0,6%

Respuesta de frecuencia (— 1DB) < 20H:z a 27KH:z

4

(El circuito impreso esta reproducido a la mi-

max. 45,5 Volt tad de su tamano real)

CURVAS CARACTERISTICAS

40 mA
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AMPLIFICADOR DE 25 W

CON PROTECCION OPCIONAL CONTRA
CORTO-<CIRCUITO ACCIDENTAL DE LA SALIDA

=48V

cuitos.

NOTA 1: Conel control de 1 k§2 (un pequeiio
potenciometro pre-set FAPESA EO 97 AC/
1K), ajustar la tension en el punto medio de
los transistores de salida (A) al valor indicado
en el circuito (V, = 24 V).

NOTA 2: S se utiliza proteccidon conira
corto-circuito, ajustar R, v R, para proteger
la etapa de salida contra picos de corriente mu-
vores de 4 A.

El circuito encerrado entre lineas de
puntos, es la proteccién contra cortocir-

Salvo que se indique lo contrario todos
los resistores pueden ser de 0,25 W.

NOTA 3: Lo transistores de salida BDY 20.
deben ser montados en disipadores de calor a-
decuados, por ejemplo, placa de aluminio en-
negrecido de 2 mm de espesor y aproxima-
damente de 100 cm? c/u, en posicion verti-
cal.

— ——
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Performance a V

B nom:
Corriente de reposo de BDY 20
Corriente a f = 1 kHz; P0 =25 W
Impedancia de entrada

Potencia de Salidaa f = 1 kHz;d, =1 %

Tension de Entrada para P, = 256 W
Distorsion Armonica total a P, = 25 W

Sin circuito de proteccion
Con circuito de proteccion
Intermodulacién a P, = 27 W

f, =250 Hz; f, = 8 kHz

vV, af :Vlafzs 4:1
Sin circuito de proteccion
Con circuito dé.protecci()n
Respuesta de Frecuencia (— 1 dB)
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Vi 350 mV
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AMPLIFICADOR DE 40 W
2,5uF
l +60V D
I
Resistores *% % ,.% k=*5%

Salvo que se indique
lo contrario, los re-
sistores pueden ser
de 0,256 W.
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NOTA 1. Con el -ontrol de 1 k€2 (} ede ser
an pequeio poter.ciometro pre-set F.iPESA
EO 97 AC/1K), ajustar la tension en €/ punto
medio de los transistores de salida a. valor
indicado en el circuito (30 V).

NOTA 2: Los transistores de salida (BDY 20)
fdeben ser montados en disipadores de calor
adecuados, por ejemplo, placa de aluminio
ennegrecido de 2 mm de espesor v minimo
100 em? ¢/u. en posicion vertical.

CARACTERISTICAS

Carga nominal 8 Ohm
Potencia de salida en

dior = 1%y f = 1KH:z 40 Watr
Impedancia de entrada 100K Ohm
Sensibilidad de salida (para 15W) 400 mV
Deformacion armonica total en el

comienzo de recorte (f = 1KHz) <0,2%

Iitermodulacion <0,6%
_ < 20H:z 4
Re.puesta d - a |
e.puesta de frecuencia| - [DB, 25KH-
Surminwro de tension nom. 60 Lol
40 mA

Corrientc de reposo de colector
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"AMPLIFICADOR DE 40 W

CON PROTECCION CONTRA CORTO-CIRCUITO ACCIDENTAL

DE LA SALIDA. FUENTE DE ALIMENTACION ESTABILIZADA CON PROTECCION
PARA DICHO AMPLIFICADOR EN VERSION MONO O ESTEREO.

Respuesta de frecuencia (— 1 dB)
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Performance a V, =60 V; RL =8
Corriente de reposo de colector de BDY 20 Icq 40 mA
Corriente Total a f = 1 kHz; P, = 40 W . Lot 11 A
Impedancia de entrada Z; 150 kQ
Potenciade salidaaf=1kHz; d , =1 % P, 40 W
Tension de entrada para P = 40 W V. 440 mV
Distorsion Armoénica Totala P = 40 W dy ot 0.2 %
Intermodutlacion a P(J i
f, = 250 Hz; f, = 8kHz
: o
Viatf, Viaf, = 4:1 dim 0.8 /o

10 Hz a 33 kHz
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NOTA 1: Con el control de 1 k§2 (puede ser
in pequeno potenciémetro pre-set FAPESA
EO 97 AC/1K), ajustar la tension en el punto
medio de los transistores de salida (A) al valor
indicado en el circuito (V, = 30 V).

NOTA 2: Los transistores BDY 20 deben ser
montados en disipadores de calor adecuados,
por ejemplo, placa de aluminio ennegrecido
de 2 mm de espesor y minimo 100 cm? c/u.,
en posicion vertical.

NOTA 3: Con R3, de la fuente, que también
puede ser un pequeno potenciometro pre-
set, se ajusta la tension de la misma.

NOTA 4: Las lineas punteadas encierran al cir

cuito de proteccién para el BDY 20 de salida
de la parte inferior. El otro BDY 20 queda
protegido por la fuente indicada.

NOTA 5: Ajuste de la proteccion contra cor-
tocircuito: La corriente media de alimenta-
cion, se limita con R4 (ver fuente de alimen-
tacion) a:

1,3A para version monoaural del amplificador
2,3A para version estereofdnica, siendo la im-
pedancia de carga de 8 2.

La corriente de colector del BDY 20 su-
perior queda entonces limitada.
Rz (ver circuito del amplificador) se ajusta
para que la corriente de pico del colector del
BDY 20 de salida de la parte inferior se limi-
te a 4 A con sobrecarga de onda sinusoidal e
impedancia de carga de 6 Q2.
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CURVAS CARACTERISTICAS
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AMPLIFICADOR DE 100 W-125W

Y FUENTE PARA EL MISMO

N
Ohms (). i
Potencia max. (distorsion total 10 %) 125 W Distorsion a 10 W (f = 1 kHz)
Carga (alto-parlantes con capacidad total | 50 Hz
de 140 W) 80 _ .. .
) Distorsion armonica total 1 kHz
Sensibilidad (f = | kHz: P, = 100 W) 150 mV ‘ a 100 W
C 5 kHz
Impedancia ¢ entrada 150 2 Relacion seial-ruido (P = 100 W)
. -kramo + 45V
Respuesta e frecuencia Consumo}
(£ 0,5 dB a 80 W) 20 Hz —40kHz (ramo — 45V

NOTA: Los resistores R _ v R, deben serde
valor lo mas parecido posible.

R_ se debe ajustar de modo de obtener 12 V
sobre el capacitor (. Conviene hacer este
ajuste con la entrada en cortocircuito.

C 8 'R 578, o0se TOY20
Resistores:.de 1/2 Watt salvo 5w
> indicacion con- ”5‘8
t traria. Valores en TCr F

F-2A
e +48V
gmg
150N
Taw
T4
N3OS 2N3055 6
+126v_ ©O° £ R15 BDY20
BDY? ion
cs E
f00De 03 R16 R20 R23
2330 500 & 27 0.5a
Rt o NTC 5w
AAAA b
1201w 12V I
hd
L c7 Rt2 2314 R2!
=t 40 e e 100 ¢ 1000 1,5k
Lk F1 ‘ il 3
iﬁ"' 6 w Iw an
7
" s ‘
E 4 N |
ZN3055 A7 R4 R24 2N3055 o

0.2 %
0.8 %

0.7 %

1.6 %

80 dB
1.9 A

1.6 A
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CURVA CARACTERISTICA DE LA DISTORSION EN FUNCION DE LA POTENCIA
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TRANSFORMADOR EXCITADOR
Lp = 180 mH (1 kHz) Enrollamiento : trifilar
n,=n, =ng = 275 espiras Nucleo: hierro-silicio de grano orientado
1 2 1,6 x 2,1 cm, montado en bloque sin entre-

. . hierro.
Primario :

Alambre esmaltado,0.361 mm (27 AWG)

resistencia total: 4,8 {2 )
g ) |
Secundario: P - ©
E * . 24%
Sa '
) . ]

Alambre csmaltado, 0,287 mm (29 AWG) .
resistencia (cada uno): 8,5 £2 .

CIRCUITO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR DE 100 W

4-BY127
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TRANSFORMADOR DE PODER
- (DATOS ORIENTATIVOS)

N, = (para zzv V.C.A.) 880 espiras, alambre Ntcleo: Hierro-siliceo: 3,8 cm de espesor.
esmaltado de 0.7 mm. de ¢ .
n = 145 + 145 espiras, alambre esmaltado
' delmm (18 AWG), resistencia 0,7 + ::}E;:
0,7 Q
Tension en el secundario (para 220 en prima- ‘ _ |
rio) 36 V + 36 V. C.A. o !

Tension rectificada (C.C.) para 90 W de salida ‘
a 1 kHz del amplificador: — 40 V + 40 V.
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Disipador para

el amphficador de 100 W.

Los transistcres BDY 20 deben ser mon-
tados en disipadores de calor, de aluminio en-

negrecido de 2 mm.de espesor, la posicion ver-
tical.

Disipador para T

Area minima: 21 c¢m?
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I 169 [
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MEDIDAS EN.mm,

Disipador para T, y T,

e

Area minima : 120 c¢m?

Generalidades para armado de
los amplificadores

Los amplificadores indicados pueden
armarse en chasis, plaqueta impresa o perfora-
da. Tratandose de equipos de alta potencia
y buena sensibilidad, se deben tomar los cui-
dados de armado y mo:taje usuales como ser:

a) Debido a las elevadas corrientes de la -

etapa de salida, la toma de la alimentacion no
debe quedar proxima a las etapas de entrada.

b) El punto de retorno del altoparlante de-
be ser hecho al punto de masa de la fuente

En general, y especialmente si se utiliza
plaqueta impresa, se deben elegir los puntos
de masa de modo de evitar interaccion entre
las varias etapas (vgr. corriente de salida circu-
lando por la conexion de la masa de entrada,
ete).
¢) Para los amplificadores de mayor poten-
cia los transistores de salida deben ser prefe-
rentemente colocados directamente sobre’los
disipadores y ¢éstos aislados entre si y del res-
to del circuito.
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Se describe un preamplificador universal
adecuado para los amplificadores presentados
anteriormente.

Posee cinco diferentes entradas: para
pick-up de cristal, para pick-up magnetico,
para sintonizador de radio, para grabador a
cinta y para microfono magnético.

AL OTRO CANAL

PREAMPLIFICADOR UNIVERSAL

Al OT RO CANAL

J (PARA € STEREQ

P.U. DINAMICO
P.U. CRISTAL—o |

RADI0—o | S'a BCI4
470 (GRABADOR® |
Ko M|CROFONO

20V 1 {PARA ESTERED)

A LA ETAPA
DE SALIDA

-
> s
X
e
39K 392
e |
/
.U,
RAD10
*,.éD .0012uF
CINTA'E > : X
&5 el £
. 039uf}—o ; 52, S2
M1 CROFONO 22— 250 2
I 68KL e |
L

AL OTRO CANAL
{PARA ESTERED)

Diagrama del circuito del preamplificador universal. Se dan ubicaciones

para su extension a preamplificador esteren.

Tension de entrada e impedancia de entrada (para
tension de salida de 400mV y control de tono en
posicién plana):

Pick-up magnético (Normas Riaa) 6mV /47K Ohm

Pick-up piezoeléctrico 300mV/IM *
Sintonizador de radio 500mV /500K
Grabador 300 m.V/500K **
Microfono magnético 3mV/22 K

N~
AL OTRO CANAL
(PARA ESTERED)

Respuesta de frecuencia (-1db) medida en la posi-
cién “‘sintonizador' con la llave selectora de entrada

(control de tono en posicion plana) {10 a 35Hz
distorsion total (20Hz a 20KHz) €0.150/0
agudos (a 20 KHz) * 18dB

+ 20dB

graves (a 50Hz)
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IZQUIERDO DEL PREAMPLIFICADOR

CANAL IZQUIERDO DEL PREAMPLIFICADOR
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CIRCUITO IMPRESO PARA EL CANAL DERECHO DEL PREAMPLIFICADOR




recnicos . @6 FAPESA

PDATOS MECANICOS (i

Il"]'.l.':'l‘ IRIRLES

'ﬁamamres BC147 — BC 148 — BC 148 —
BC 157 — BC 158 — BC 1588

BC 159.

Transistores BD 135 — BD-136 — BD 137 —
BD 138 — BD 139 — BI} 140 —

COLECTOR COMECTADE 3gmu aEe
A LA ZONAMETALICA e X R

e

08 osEn

. Iy
sta informo

apex

elertronica

coratel

frankiin

GRIMED sa.ci.f.

LOS THANSISTORES BEAPT

Y et

TOBGQUE DF MONTAIE A
TOAMILLO ¥ TUERCA:
max. 9 em kg

0N se suministra solo como guia. Se tuvo cuidade para asegurar su exactitud, pero no s¢
asume responsabilidad alguna. Su publicacion no implica ficencia bajo ninguna patente ni puede ser reproducida

en forma total o parcial sin el consentimiento escrito de FAPESA

Los productos r m pueden ser adquiridos en los siguientes distribuidores:
s.a.c L fld.

Y los siguientes comercios mayoristas del ramo: Astro S.R.L., Santa Fe; Eneka Argentina, Capital; Er
nesto De la Plaza, Mar de! Plata; Galli Hnos., Capital; Goyal S.C.A., La Plata; Radei SACIFI ! i

SAUTILIZADOY

Transistor BD 124 -

COLECTODR mﬂm A LA m
ai""" 3 ;

277
S A

ACCERORIOS: 56201

Transistores BDY 20 — BDY 38

LOLECTOR CONECTADO A LA CAJA w357
- N | e

ek
]

ACUESORIDS PARA MUNTAJE ENPLACA DE 2 mm DE ESFESOR: 56201 o

Isidoro Radio

mﬂjﬂ.
Q
PHILIPS

SERVIC E

BADIO MIGUEL <.

r

teenos s.r.l.

., Tucuman; Radio

Colon.a, Bahia Blanca; Radio Mauricio, Capital; Raul Vargas, Mendoza.
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